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40V 2.5A 同步整流降压芯片 DP3115   

 描述 

DP3115 是一款高输入电压同步降压稳压器。

可输入电压范围 10V~40V 内提供 5V/2.5A 的持续

输出能力，具有良好的负载调整率和线性调整率，

开关频率 80KHZ~500KHZ 可调。芯片采用同步整

流工作模式，能够提供更高的电源转换效率，且具

有瞬态响应速度快和系统环路稳定的特点。 

DP3115 具有线损补偿,限流点可调，频率可调，

输出短路保护和过热保护等特的。内部集成了

P-MOS 和 N-MOS，外围只需要很少的元器件，系

统线路非常简单。 

DP3115采用SOP-8L封装。 

 特点 

 输入电压范围为8V~40V 

 电源转换效率最高可大于93% 

 工作频率可调，最高可达500KHZ 

 限流点可调 

 线损补偿可调0Ω~0.3VΩ 

 过热保护，输出短路保护 

 封装型式：SOP-8L 

 应用领域 

 汽车充电器/适配器 

 电池充电器 

 分布式电源系统 

 典型应用电路 

R3 和 R4 设定的输出电压:VOUT=1.21V*[1+(R3/R4)]。 

电容 C5 可有效提高环路工作稳定性。 
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 封装形式及引脚定义 
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PIN Symbol Description 
1 FB 反馈端 

2 RT 频率设置 

3 ILIM 限流设置 

4 VIN 输入电源 

5,6 SW 功率管输出端 

7,8 GND 地 

 

 绝对最大额定参数 

Symbol Name Value Units 

VIN 电源电压 -0.3~45 V 

VRT RT 端电压 -0.3~6 V 

VILIM ILIM 端电压 -0.3~6 V 

VFB FB 端电压 -0.3~6 V 

VSW SW 端电压 -0.3~(VIN +1) V 

TJ 工作温度 -40~85 ℃ 

Tstg 存储温度 -65~150 ℃ 

Tsolder 焊接温度（10 sec） 265℃, 10S ℃ 

注：超过额定参数所规定的范围将对芯片造成损害，无法预料芯片在额定参数范围外的工作状态，而且若长时间工

作在额定参数范围外，可能影响芯片的可靠性。 
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 电气参数(若无其它规定,VIN =12V, TA = 25°C, R3=470K, R4=150K) 

Parameter Symbol Conditions Min Typ Max Units 

输入电压范围 VIN  10  40 V 

静态电流 ICC ILOAD=0A 0 0.5 2 mA 

待机电流 IST  0 0.2 1 mA 

输入开启电压阀值 Vuvlo   6.8 8 V 

欠压保护迟滞 ΔVuvlo  0.2 0.6 1 V 

反馈端电压 VFB  1.188 1.21 1.236 V 

反馈端输入电流 IFB    0.5 uA 

工作频率范围 FOSC 
 80  500 

KHZ 
RT=100K 80 100 140 

最大占空比 DC    100 % 

功率管峰值限流 ILIM-TH  7 8.5 10 uA 

P 通道 FET 内阻 RPFET   80  mΩ 

N 通道 FET 内阻 RNFET   39  mΩ 

过热保护 TSD 温度上升  150  ℃ 

过热保护迟滞 △TSD   30  ℃ 
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 典型性能特性 

操作条件：TA = 25℃，输入电压为 12V，CIN=100uF，COUT=470uF，L=47uH,除非另有规定 

 

 
 

 

 
 



 

深圳市德普微电子有限公司 
Shen Zhen Developer Microelectronics Co. ,Ltd.                      Rev2.0                                                   
5 / 8 

40V 2.5A 同步整流降压芯片 DP3115   

 功能框图 

 

 应用信息 
DP3115工作在一个恒定的频率、电流模式下。输出电压通过反馈端电压和外部分压电路来设定。通过监控

电感峰值电流和输出电压来调整FB端的下拉电流以达到调整输出电压的目的。 

正常工作时，通过内部振荡器来控制驱动端P-MOS在每个周期内的导通和关断。当P-MOS关断时，N-MOS
导通。 

 热保护 

DP3115 有过热保护功能。当芯片内部温度上升到约 160°C 时，输出关断，使芯片温度降低。过热保护功

能可以避免芯片因过热而损坏。持续工作在高温区会降低芯片可靠性。 

 电流限制 
DP3115 限流点通过外部电阻 RLIM来设定。DP3115 在每个周期的 Toff 时检测峰值电流是否超出设定的限

流点，如果超出则在下个周期的 Ton 时关断输出。例如：在 RLIM=68K 时限流点为 2.3A,限流点随 RLIM的增大

而变大。限流点 

 

由 RLIM设定: RLIM (KΩ)≈30*IMAX(A)。 

 



 

深圳市德普微电子有限公司 
Shen Zhen Developer Microelectronics Co. ,Ltd.                      Rev2.0                                                   
6 / 8 

40V 2.5A 同步整流降压芯片 DP3115   
 

 振荡频率 
DP3115的振荡频率由连接在RT端和GND之间的外部电阻设定，该电阻应尽可能的靠近芯片管脚。内部电

流源使RT端电流为12uA。振荡频率随RT的减小而增大。频率公式：RT(KΩ)=8800/fOSC(KHz)。 
当RT端悬空时，固定工作频率：120KHz。 

 输出电压设置 
输出电压设置由输出端到 FB 端对地分压，建议使用精度为 1%或更好的电阻分压。为了提高效率，轻载时

可以使用阻值更大的电阻。R4 建议选择在 10kΩ 到 1MΩ 之间。R3 使用以下公式： 
R3 = R4*[(VOUT / VREF) – 1]；其中 VREF 是 1.21V。 

 输出线损补偿 
DP3115 集成线损补偿功能，线损补偿由反馈电阻值 R4 来设定。反馈电阻 R4 值增大时，ΔVOUT 电压增

大。公式：ΔVOUT(V)=R4(KΩ)*IOUT(A)/2000 
 电感的选择 

电感的选择对输出纹波有着直接的影响，一般电感值的范围为：4.7uH~47uH。电感值越大纹波越小，但

同条件下 VIN 和 VOUT 越大纹波则越大。纹波电流的最佳值为：△IL = 1A（2.5A 的 40%）。 

△ IL −
1

(ܮ)(݂) ∗ ܸܱܷܶ ∗ (1 −
ܸܱܷܶ
ܰܫܸ ) 

电感的直流电流额定值应至少等于最大负载电流加纹波电流的一半，以防止磁芯饱和。因此应用时应选择

额定电流值为(2.5A + 400mA)以上的电感。为提高效率，可以选择较低直流电阻的电感器。 
 输入输出电容的选择 

输入输出电容应选择低 ESR 的电容，可有效提高电源转换效率，减小输出纹波，增加环路响应速度。考虑

到成本问题，可以选择大电解电容滤波和小陶瓷电容去高频噪声配合使用。 

 

 PCB 布局指南 
1、 VIN、GND、SW、VOUT 等功率线，尽可能粗、短、直。 
2、 FB 走线远离电感与肖特基等开关信号地方，建议使用地线包围。 
3、 输入电容靠近芯片 VIN 与 GND 引脚。 
4、 芯片底部铺铜面积尽可能大，增加散热面积使芯片稳定工作。 
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 封装外形尺寸 

SOP-8L 封装 
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 重要声明 
1、购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。 
2、本公司保留不发布通知而对该产品和服务随时进行更改，补充，改进和其它变动的权利。用

户敬请在购买产品之前获取最新的相关信息并核实该信息是最佳的和完整的。 
3、在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。 
4、本资料内容未经本公司许可，严禁以其它目的加以转载或复制等。 
5、对于未经销售部门咨询使用本产品而发生的损失，本公司不承担责任。 

 

 

 

 

 


